Prof. Dr. H. Hakan Kuntman 19 Mart 2012
ELE428
Endiistriyel Elektronik
(1. Yilici Sinavi)

Siire 75 dakikadir. Sorularin tiimii yanitlanacaktir. Kendi not ve
kitaplarimizdan yararlanabilirsiniz. puanlar: Soru 1 (35), Soru 2 (30),
Soru 3 (35),

1. Bir gerilim kagllastiricinin  girgine
Vr =1.5V etrafinda simetrik olarak tepeden
tepeye 3V dgisen 1kHz frekansh bir rampa
isareti uygulaniyor. Ciligeriliminin

{vom V, < 155v/
Vo=

- VOmin VI 2 165‘/

olmasi isteniyor.islemsel kuvvetlendiricinin

ozellikleri nasil secilmelidir? Belirleyiniz. Bu Sekil-1 (Soru-1)
islemin tamamlanmasi icin gececek olan sireyi

hesaplayiniz. Mpas = 12V, Vomn = -12V

olarak verilmitir.

2- Sekil-2’deki akim kaynagi devresinde
Viet = 1V, Vet = 50V olarak verilmigtir.
Devrenin c¢ikis akimmmin I2 = 50mA, .

Zo cikis empedansimin Dbilesenlerinin *ee v, Re
Ro = 100MQ, Co < 100pF olmasi isteniyor. ) l b
R1 direncinin degerini hesaplayiniz. +Vier

Islemsel kuvvetlendiricinin acik cevrim — I
kazancimin  ve birim  kazan¢ bant [T

genigliginin saglamas1 gereken sartlan l /}7
R1

.
+Vee

belirleyiniz. Ry yiik direncinin alabilecegi

en biiyiik degeri bulunuz. (MOSFET icin Ve

k = 100mA/V2, A = o0.01V' olarak .
verilmistir. Sekil-2 (Soru 2)

3. Sekil-3'deki fonksiyon iireteci devresi, frekansi Vi kontrol gerilimiyle kontrol edilebilen bir
osilator olarak calistirilacaktir. Schmitt tetikleme devresinin histerezis aralignt Vu = 2V,
Vee = Ve = 12V, Vsat = Vsa' =2V olarak verilmistir. R1 = 10 kQ, C = 47 nF alinacaktir.
Vz= 4.7V, Vb= 0.6V olarak verilmistir.

a- Osilatoriin f ¢ikig frekansi Vikontrol gerilimine baglayan bagintiy1 ¢ikartiniz.

b- Osilator kazancinin 1kHz/V olmasi isteniyor. Eleman degerlerini belirleyiniz. Maksimum
osilasyon frekansini hesaplayiiz. Devredeki tiim direng oranlar1 ve degerleri (R4 ve Ry harig)
belirlenecektir.

Sekil-3 (Soru 3)



